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2011年度‐電気電子 申蘭試験

【1】 下目の棄流露路において,Rlで消費されるt力はいくらか。  
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【5】 下菫の目定バイアス回路のrtrアス機銃亀を求めよ。

ただし,=ぶm、 コレクタ電薄
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1.2闘 、電魔増幅率壕ョ
"と

する。
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【412つ01トランジスタをダ■リントン接機したとき,全体の電議増幅率を求めよ.

ただし、Trl:Tr2 0それぞれの増幡率を鴫、幅 とする。
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5Hであった。
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